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分析太阳能多晶技术上升空间路线

 由于“领跑者”计划中的单晶效率标准只有较低的17%，主要单晶厂家都可以轻松达到，造成单晶在“众跑”，而
不是一部分优秀者带领的“领跑”。

 针对这种现象，保利协鑫CTO万跃鹏博士在中国光伏行业协会半年度研讨会上介绍道，领跑者计划规定的单晶组
件效率对应的电池效率是大于19.6%，主要单晶电池厂商基本都能达到，单晶没有动力追求技术革新，这有违“领跑
者计划”推动技术创新的初衷。而“领跑者计划”中多晶组件效率标准对应的电池效率是大于18.5%，能满足这一要
求的多晶电池厂商大约在20%，这领跑的多晶技术产品年产能超过10吉瓦，完全满足“领跑者”基地计划的组件需求
。

 同时，万跃鹏博士提出，多晶技术进步的潜力还很大，在以下三个方面不断的进步，会有更多的产能符合领跑者计
划标准，并推动标准的提升。

 第一、对多晶硅片的尺寸进行标准化，统一固定在跟单晶一样的标准尺寸156.75。图一是保利协鑫某一电池客户A
将硅片由S3升级为S3L之后，组件的效率分布。可以看出，270Wp的组件分布由21%升至61%，平均效率提升大于2Wp
。

 图二是B客户将多晶硅片由S2升级为S4之后，270Wp多晶组件的比例由23%提升至78%。
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 由上述数据可以得出，使用大尺寸多晶硅片将可以较大幅度的提升高功率组件的分布比例。

 第二、黑硅是全行业的事情，是当前行业内头等重要的技术进步问题。通过叠加黑硅技术，可以增加光吸收与电流
。由下图可以看到，根据目前协鑫小范围的数据试验，使用黑硅技术后，电池效率可提升0.3-0.4%，组件效率可提升4
-6Wp，这样就会增加进入领跑者要求的产品比例。
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 多晶组件（60片）功率+5Wp的解决方案，助力提升多晶组件"领跑者"比例，技术额外加分，并且黑硅可以叠加其
他先进技术。

 两种工艺对比↓↓↓
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 第三、多晶PECR电池工艺，增加电池效率0.5-0.8%，组件功率满足“领跑者”更高一档要求，技术额外加分。

 第四、PERC+黑硅+金刚线提供了平价上网的技术途径，是领跑者计划应该鼓励推广的技术。
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